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ЕМІСІЯ  ЕЛЕКТРОНІВ  ПРОВІДНОСТІ  З  МЕТАЛІВ,  СПРИЧИНЕНА  ІОНАМИ

У  борнівському  наближенні  пораховано  кількість  електронів  провідності,  вибитих  з  металічної
плівки  падаючими  іонами.  Взаємодія  між  іоном  та  електронами  апроксимується  екранованим
кулонівським  потенціалом.  Електрони провідності трактуються  як ідеальний газ  у  потенціальній ямі.
Враховано затухання електронної хвилі, збудженої іоном всередині кристала, а також її заломлення
на поверхні кристала.
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